[AF] CIRCUITOS v
ELECTRONICA

Estado y memoria
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Recuerde
W\
R +
v, (C —— Ve
v, =V, para =0 v.(0)

v =V, + 4 0)-1)erc — @

Lectura: seccion 10.3 y capitulo 11
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En esta clase se hard hincapié en la
propiedad de memoria de los condensadores.

Para el circuito RC de la diapositiva anterior:
Av]

b

Observe que la tensién del condensador para ¢ = () es
independiente de la forma de la tension de entrada
anterior a = (). En su lugar, sélo depende de la tensién
del condensador en ¢= () y de la tension de entrada
para t = ().
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Estado

Estado . resumen de las anteriores entradas que son
relevantes para predecir el comportamiento futuro.

q=CV

para los condensadores lineales,
la tension V del condensador
es también variable de estado.

en realidad, variable de estado
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Estado

Volvemos a huestro circuito sencillo RC @

ve=f (Vc (O), Vi (t ))

—t

ve =V, +(Vc(o)_V1) e’

Resume la entrada anterior relevante
para predecir el comportamiento futuro
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Estado

A menudo, nos interesa la respuesta del
circuito para:

m estadocero  v-(0)=0

m entrada cero v, (¢) =0

Por consecuencia,

m respuesta de estado cero o Z5R

m respuesta de entrada cero o ZIR

—t

ve = v (0)ere - @
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Una aplicacion de ESTADO

!

MEMORIA DIGITAL

¢Por qué memoria?

O, ¢{por qué no es suficiente la ldgica combinacional?

Ejemplos

s Considere el afadir 6 nimeros en su
calculadora:

2+9+6+5+3+8
v+ |

m 'Recordando” las entradas transitorias
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Abstraccion de memoria

Elemento de memoria de 1 bit

'

d]N

— almacén M

dOUT

l

La
vision delf
6.004 $
La
vision del
NEc | ¥
©

Recuerda la entrada cuando el almacén aumenta.

Actda como una camara que registra la entrada (d,,)
cuando el usuario pulsa el disparador.

El valor registrado es visible en d,;;.

dIN

almacén

dOUT
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Construccion de un elemento de memoria...
@ Primer intento,

x ﬂ
flIN % dour
© © _© ? © hodo de
l p—— almacenamiento
almacén —
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Construccion de un elemento de memoria...

almacén =1

.
dn C

(o, O (o, O
almacén =0 |
— C

V=

el valor almacenado se pierde Voir

-t T
v, =5-¢" apartir de @
T :—RLCanO?H

anchura de impulso del almacen>> R ,,, C
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Construccion de un elemento de memoria...
Segundo intento = blfer

dIN

e——o o0 o _>>C DC OUT

i ——c fw bufer

> %

almacén
Resistencia de entrada R,

T = —RINCanO?H

R,y >> R,

Mejor, pero ain no es perfecto.
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Construccion de un elemento de memoria...

@ Tercer intento >bufer + regeneracion

almacen
o o0
d * d
IN /c & DC our
. =—cC
almacen [
¢ Funciona?

No. El valor externo puede

influir en el nodo de
almacenamiento.
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Construccion de un elemento de memoria...

@ Cuarto intento >bufer + regeneracion
desacoplada

almacen

i
0 Yo
dIN * o< dO UT
o——o o & Dc & DC

l , —C
almacen _L_

iFuncional
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Una matriz de memoria

, v N
Memoria de 4 bits leage,n — ‘
direccion —»
v OUT
Decodificador
|
il d
A IN
e  )—SM
CIZOUT
| e
4 B dy A
0T T3— )>—sM
7 dOUT
a1 75 | |
e || |
ireccion j
C N
10 D_ S M B
CIZOUT
@ I I__l_l . ]
D dy | ¢
I'T —— S M
™ - o
IN almacén (S) L 1
BB
Aour
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Tabla de verdad para decodificador

—_— O O Q

S
— O == oS
OO O~
S O~ Ol
o — O OolNn
— O O Ol
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Lista de Agarwal de los diez puntos
mas importantes sobre la memoria

No recuerdo, senador.

Olvidé que hoy habia que entregar la tarea.
Improvisar = ZSR (respuesta de estado cero)
Pienso, luego existo.

Creo gue eso era correcto.

He olvidado el resto ...

GO N 0 \0 O
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